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摘要：科技的发达产生很多的污染物导致人们对高灵敏度气体传感器的使用要

求不断上升，越来越多的研究学者开始对不同纳米材料气体传感器的气敏性能进

行研究，氧化铟纳米材料因其灵敏度高、稳定性好、成本低等特点在气体传感器

领域得到了广泛的关注。本论文通过改变铟源和表面活性剂的含量制备不同形貌

的氧化铟纳米材料，并对其进行气敏响应能力的研究。研究发现：

（1）以氯化铟为铟源时，形貌是出一个个较圆的球状结构团簇在一起的结

构，该材料在 120℃的工作温度下，用 50 ppm 的乙醇的进行测试，灵敏度达到

17.3，选择性、重复性、长期稳定性都较好。

（2）以硫酸铟为铟源时，所呈现出来的形貌是呈现出一个个较圆的球状，

该材料在 120℃的工作温度下对 50 ppm 的乙醇灵敏度达到 13.4，由于其没有明

显的空隙，所以测得的气敏性能相对较低。

（3）以硝酸铟为铟源时制备得到均匀球状 In2O3纳米结构，当其中添加 0.5 

g 的柠檬酸三钠时所制备的 In2O3的气敏响应性能最好，在 180℃的工作温度下，

用 50 ppm 乙醇测试，灵敏度为 69，响应和恢复性能都较好，并显示了很好的重

复性、选择性和长期稳定性。
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